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FICHE TECHNIQUE DES SSD 2,5 POUCES

Ultra-rapide. Robuste. Impressionnante.

Des performances élevées constantes au
service des centres de données
modernes.

Le SSD NVMe de la série Nytro ~ 5050 de Seagate ' constitue la
nouvelle génération de SSD d'entreprise. Congu pour améliorer
I'efficacité, accroitre les performances et augmenter la densité de
stockage des centres de données, le SSD Nytro 5050 élimine les
goulots d'étranglement liés aux performances et améliore
significativement la qualité de service.

Avec des performances exceptionnelles, le SSD PCle Gen4 NVMe double le débit aléatoire
des derniers SSD SAS, pour décupler la bande passante des SSD SATA.

Sa bande passante impressionnante de 7,4 Go/s et ses 1,7 M IOPS éliminent les goulots
d'étranglement de données et offrent des temps de réponse constants.

Sa capacité renforcée en environnements ultra-denses, jusqu'a 15 To', permet de prendre en
charge les interfaces U.2 et U.3. Ses deux ports offrent par ailleurs une disponibilité élevée en
mode actif-actif.

Hautement optimisé, le Nytro 5350 supporte des charges de travail exigeantes en lecture, tandis
Domaines d'application que le Nytro 5550 est concu pour les charges de travail mixtes.

recommandeés Interface simple ou double, le Nytro 5350 vous permet de choisir entre une interface simple ou

e Virtualisation des serveurs double, en fonction de vos besoins.
e Bases de données OLTP
e Stockage logiciel
e Réseaux 100 % Flash
e Mise en mémoire cache et
hiérarchisation Faible latence et qualité élevée de service offrent une réactivité améliorée et une expérience
utilisateur optimisée.

Des performances quintuplées par rapport aux SSD SATA avec dix fois plus de bande passante
et d'lOPS par rapport aux générations précédentes pour une puissance de traitement accrue et
une réduction de lI'encombrement, de la consommation et des codts.

Maintenance transparente sans interruption et permutation a chaud pour un ajout, un retrait ou
un remplacement simple des SSD.

Dotés du chiffrement matériel, les modéeles avec autochiffrement® sont conformes a la norme
TCG pour contribuer a sécuriser vos données essentielles.

Compatible avec de nombreux systémes d'exploitation pour une intégration facile avec Linux
et Microsoft.

Durabilité et fiabilité accrue avec 1 et 3 DWPD, et temps moyen entre deux pannes de
2,5 millions d’heures. Déplacez d'importants volumes de données d'entreprise pour le long terme.



Caractéristiques Nytro 5550H 15 mm — Usage mixte

Capacité 12.8 To 6.4 To 3.2To 1.6 To 800 Go

Standard Model XP12800LE70005 XP6400LE70005 XP3200LE70005 XP1600LE70005 XP80OLE70005
Modeéle avec autochiffrement XP12800LE70015 XP6400LE70015 XP3200LE70015 XP1600LE70015 XP80OLE70015
Modeéle FIPS 140-3/Common Criteria XP12800LE70025 XP6400LE70025 XP3200LE70025 XP1600LE70025 XP80OLE70025

Caractéristiques

Interface (port unique) - - - - -

Interface (deux ports) PCle " 4e génération x4 PCle "’ 4e génération x4 PCle "’ 4e génération x4 PCle" 4e génération x4 PCle" 4e génération x4
NVMe NVMe NVMe NVMe NVMe

Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D

Format 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm

Lectures séquentielles en continu (Mor/s), 128 Ko 7400Mo/s 7400Mof/s 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s

Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 7200 7200 6900 3700 1900

Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1700 000 1700 000 1700 000 1550 000 945 000

Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 495 000 445 000 460 000 315000 140 000

Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 75 75 75 75 75

Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12 12 12

Endurance/fiabilité

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 3 3 3 3 3

Total d'octets en écriture (To) 70 000 35000 17 500 8700 4300
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5 5 5
Consommation active globale moyenne 12V (W) 23 21 20 15 1
Consommation moyenne au repos (W) 7W 6 W 6 W 6W 5W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C - 85°C -40 °C -85 °C -40 °C -85 °C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Hauteur (mm/po, max.) 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 170 g/0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Unités par carton 10 10 10 10 10




Caractéristiques Nytro 5350H 15 mm — Lecture intensive

Capacité 15.36 To 7.68 To 3.84 To 1.92 To

Standard Model XP15360SE70005 XP7680SE70005 XP3840SE70005 XP1920SE70005
Modgle avec autochiffrement XP15360SE70015 XP7680SE70015 XP3840SE70015 XP1920SE70015
Modeéle FIPS 140-3/Common Criteria XP15360SE70025 XP7680SE70025 XP3840SE70025 XP1920SE70025

Caractéristiques

Interface (port unique) - - - -

Interface (deux ports) PCle” 4e génération x4 NVMe PCle™ 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe
Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D
Format 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm
Lectures séquentielles en continu (Mor/s), 128 Ko 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s
Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 7200 7200 6900 3700
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1700 000 1700 000 1700 000 1550 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 195 000 195 000 195 000 125000
Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 75 75 75 75

Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12 12

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1 1

Total d'octets en écriture (To) 28 000 14 000 7 000 3500
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5 5

Gestion de I'alimentation

Consommation active globale moyenne 12V (W) 23 21 20 15
Consommation moyenne au repos (W) 7W 6 W 6W 6W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C-85°C -40 °C-85°C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Hauteur (mm/po, max.) 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 170 g/0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Unités par carton 10 10 10 10




Caractéristiques Nytro 5550M 15mm — Usage mixte

Capacité 12.8 To 6.4 To 3.2To 1.6 To 800 Go

Standard Model XP12800LE70035 XP6400LE70035 XP3200LE70035 XP1600LE70035 XP80OLE70035
Modeéle avec autochiffrement XP12800LE70045 XP6400LE70045 XP3200LE70045 XP1600LE70045 XP80OLE70045
Modeéle FIPS 140-3/Common Criteria XP12800LE70055 XP6400LE70055 XP3200LE70055 XP1600LE70055 XP80OLE70055

Caractéristiques

Interface (port unique) - - - - -

Interface (deux ports) PCle " 4e génération x4 PCle "’ 4e génération x4 PCle "’ 4e génération x4 PCle" 4e génération x4 PCle" 4e génération x4
NVMe NVMe NVMe NVMe NVMe

Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D

Format 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm

Lectures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 6200 7200Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s

Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 2600 3400 3400 3400 1900

Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1,000 000 1200 000 1150 000 1150 000 945 000

Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 200 000 250 000 250 000 230 000 140 000

Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 90 90 90 90 90

Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12 12 12

Endurance/fiabilité

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 3 3 3 3 3

Total d'octets en écriture (To) 70 000 35000 17 500 8700 4300
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5 5 5

Gestion de I'alimentation

Consommation active globale moyenne 12V (W) 15 15 15 14 1
Consommation moyenne au repos (W) 7W 6 W 6 W 6W 5W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C - 85°C -40 °C -85 °C -40 °C -85 °C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Hauteur (mm/po, max.) 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 170 g/0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Unités par carton 10 10 10 10 10




Caractéristiques Nytro 5350M 15 mm — Lecture intensive

Capacité 15.36 To 7.68 To 3.84 To 1.92 To

Standard Model XP15360SE70035 XP7680SE70035 XP3840SE70035 XP1920SE70035
Modele avec autochiffrement XP15360SE70045 XP7680SE70045 XP3840SE70045 XP1920SE70045
Modgle FIPS 140-3/Common Criteria XP15360SE70055 XP7680SE70055 XP3840SE70055 XP1920SE70055

Caractéristiques

Interface (port unique) - - - -

Interface (deux ports) PCle” 4e génération x4 NVMe PCle™ 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe
Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D
Format 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm
Lectures séquentielles en continu (Mor/s), 128 Ko 6200Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s
Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 2600 3400 3400 3400
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1000 000 1200 000 1150 000 1150 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 85000 105 000 115000 90 000
Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 90 90 90 90

Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12 12

Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1 1

Total d'octets en écriture (To) 28 000 14 000 7 000 3500
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5 5

Gestion de I'alimentation

Consommation active globale moyenne 12V (W) 15 15 15 14
Consommation moyenne au repos (W) 7W 6 W 6W 6W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C-85°C -40 °C-85°C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Hauteur (mm/po, max.) 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 170 g/0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Unités par carton 10 10 10 10




Caractéristiques Nytro 5550M 7 mm — Usage mixte

Capacité 6.4 To 3.2To 1.6 To 800 Go

Standard Model XP6400LE10005 XP3200LE10005 XP1600LE10005 XP80OLE10005
Modgle avec autochiffrement XP6400LE10015 XP3200LE10015 XP1600LE10015 XP80OLE10015
Modeéle FIPS 140-3/Common Criteria XP6400LE10025 XP3200LE10025 XP1600LE10025 XP800LE10025

Caractéristiques

Interface (port unique) - - - -

Interface (deux ports) PCle” 4e génération x4 NVMe PCle™ 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe
Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D
Format 2,5 pouces x 7 mm 2,5 pouces x 7 mm 2,5 pouces x 7 mm 2,5 pouces x 7 mm
Lectures séquentielles en continu (Mor/s), 128 Ko 6000Mo/s 6000Mo/s 6000Mo/s 6000Mo/s
Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 2700 2600 2600 1900
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 950 000 950 000 950 000 945 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 180 000 200 000 190 000 140 000
Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 90 90 90 90
Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12 12
Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 3 3 3 3

Total d'octets en écriture (To) 35 000 17 500 8700 4300
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5 5

Gestion de I'alimentation

Consommation active globale moyenne 12V (W) 12,5 12,5 12,5 11
Consommation moyenne au repos (W) 5W 5W 5W 5W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C-85°C -40 °C-85°C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Hauteur (mm/po, max.) 7.1 mm/0.280 po. 7.1 mm/0.280 po. 7.1 mm/0.280 po. 7.1 mm/0.280 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 105 g/0,23 Ib 105 /0,23 lb 105 /0,23 lo 105 g/0,23 Ib
Unités par carton 10 10 10 10




Caractéristiques Nytro 5350M 7mm — Lecture intensive

Capacité 7.68 To 3.84 To 1.92 To

Standard Model XP7680SE10005 XP3840SE10005 XP1920SE10005
Modgle avec autochiffrement XP7680SE10015 XP3840SE10015 XP1920SE10015
Modgle FIPS 140-3/Common Criteria XP7680SE10025 XP3840SE10025 XP1920SE10025

Caractéristiques

Interface (port unique) - - -

Interface (deux ports) PCle” 4e génération x4 NVMe PCle"” 4e génération x4 NVMe PCle” 4e génération x4 NVMe
Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D
Format 2,5 pouces x 7 mm 2,5 pouces x 7 mm 2,5 pouces x 7 mm
Lectures séquentielles en continu (Mor/s), 128 Ko 6000Mo/s 6000Mo/s 6000Mo/s
Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 2700 2600 2600
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 950 000 950 000 950 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 95 000 80000 80000
Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 90 90 90
Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12
Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1

Total d'octets en écriture (To) 14 000 7 000 3500
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5

Gestion de I'alimentation

Consommation active globale moyenne 12V (W) 12,5 12,5 12,5
Consommation moyenne au repos (W) 5W 5W 5W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C-85°C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G
Hauteur (mm/po, max.) 7.1 mm/0.280 po. 7.1 mm/0.280 po. 7.1 mm/0.280 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 105 g/0,23 Ib 105 g/0,23 Ib 105 g/0,23 Ib
Unités par carton 10 10 10




Caractéristiques Nytro 5350S 15 mm — Lecture intensive

Capacité 15.36 To 7.68 To 3.84 To 1.92 To
Standard Model XP15360SE70065 XP7680SE70065 XP3840SE70065 XP1920SE70065
Modele avec autochiffrement XP15360SE70075 XP7680SE70075 XP3840SE70075 XP1920SE70075

Modeéle FIPS 140-3/Common Criteria - - - -

Caractéristiques

Interface (port unique) PCle 4e génération x4, NVMe PCle 4e génération x4, NVMe PCle 4e génération x4, NVMe PCle 4e génération x4, NVMe

Interface (deux ports) - - - -

Type Flash NAND eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D
Format 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm 2,5 pouces x 15 mm
Lectures séquentielles en continu (Mor/s), 128 Ko 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s 7400Mo/s
Ecritures séquentielles en continu (Mo/s), 128 Ko 7200 7200 6900 3700
Random Read (IOPS) Sustained, 4KB 1700 000 1700 000 1700 000 1550 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 195 000 195 000 195 000 125000
Latence moyenne de lecture (ps), 4 Ko QD1 75 75 75 75
Latence moyenne d'écriture (ps), 4 Ko QD1 12 12 12 12
Lifetime Endurance (Drive Writes per Day) 1 1 1 1

Total d'octets en écriture (To) 28 000 14 000 7 000 3500
Erreurs de lecture irréparables par bit lu 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17 1 par 10E17
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures) 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure 2500000 heure
Garantie limitée (années) 5 5 5 5

Gestion de I'alimentation

Consommation active globale moyenne 12V (W) 23 21 20 15
Consommation moyenne au repos (W) 7W 6 W 6W 6W
Températures, en fonctionnement (°C) 0a70 0a70 0a70 0a70
Température, hors fonctionnement (°C) -40 °C -85 °C -40 °C-85°C -40 °C-85°C -40 °C -85 °C
Variation de température/heure, max. (°C) 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure 30 degrés C par heure
Shock, 0.5ms (Gs) 1300 1300 1300 1300
Hauteur (mm/po, max.) 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po. 14.9 mm/0.587 po.
Width (mm/in, max) 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po 70,1 mm/2,760 po
Depth (mm/in, max) 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po 100,4 mm/3,953 po
Weight (g/lb, max) 170 g/0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Unités par carton 10 10 10 10
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